
                                          Detector Components

SPECIFICATIONS –   2.5mm dia Sili

Operating Temperature (oC) 22

Shunt Resistance (MΩ) 100

Shunt Capacitance (pF) 400 typ

Responsivity @ 850 nm (A/W) 0.55

NEP @ 850 nm W/Hz1/2 < 1.9 X 10-14

Thermistor Resistance (kΩ) 1.8 typ

Cooler Current (A) 0.00

Maximum Cooler Current (A)

Part No: S-025-TE2

PIN OUT

1 = COOLER (-)
2 = THERMISTOR
3 = THERMISTOR
4 = COOLER (+)
5 = DETECTOR CATHODE
6 = DETECTOR ANODE
7 = NO CONNECT
8 = NO CONNECT

Note:
Dimensions in inches
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Tel: +49 (72 43) 60 41 54   Fax: +49 (72 43) 6 99 44
TThhee  TTEE  ccoooolleedd  pphhoottooddiiooddee  sseerriieess  ccoonnssiissttss
ooff  aa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  pphhoottooddiiooddee
mmoouunntteedd  oonn  aa  tthheerrmmooeelleeccttrriicc  ccoooolleerr,,  aallll
hhoouusseedd  iinn  aa  TTOO--88  ppaacckkaaggee..    AA  tthheerrmmiissttoorr
iiss  mmoouunntteedd  ttoo  tthhee  TTEECC’’ss  ccoolldd  ppllaattee  ttoo
pprroovviiddee  aa  pprreecciissee,,  rreelliiaabbllee  tteemmppeerraattuurree
mmoonniittoorr..    BBeeffoorree  ooppeerraattiioonn  VVEERRIIFFYY
EELLEECCTTRRIICCAALL  WWIIRRIINNGG,,  eellssee  ccaattaassttrroopphhiicc
ddaammaaggee  mmaayy  bbee  ssuussttaaiinneedd  bbyy  tthhee  uunniitt..
EElleeccttrriiccaall  ppoowweerr  ccoonnssuummppttiioonn  ccaann
eexxcceeeedd  22..55  WWaattttss  ((22VV  //  11..2255AA));;
tthheerreeffoorree,,  tthhiiss  ppaacckkaaggee  mmuusstt  bbee  ssuuiittaabbllyy
hheeaatt  ssuunnkk..    TThheerrmmaall  ggrreeaassee  wwiitthh  sseeccuurree
ccllaammppiinngg  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  ppoowweerr
ddiissssiippaattiioonn..    TTeemmppeerraattuurree  lleevveellss
bbeellooww  ––4455ooCC  aarree  ppoossssiibbllee  wwiitthh
aann  ooppttiimmiizzeedd  mmeecchhaanniiccaall  aasssseemmbbllyy..
con Photodiode

-30
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